VTM — Peak on-state voltage at maximum rated RMS current

Pico en on a maxima corriente RMS… pero no dice si es entre cátodo y anodo 

IDRM and IRRM — Peak off-state forward and reverse current at VDRM and VRRM.

IDRM y IRRM - pico fuera de estado de avance y retroceso de corriente en VDRM y VRRM

Pico en modo off directa e inversa corriente para  similares tensiones .
En la tabla son corrientes pequeñas, asi que son de reversa y de directa pero en off… o sea coririentes de fuga .
…
Vgt — DC gate trigger voltage; VD = 12 V dc; RL = 60 for 1 to 16 A devices and 30 for 20 to 70 A devices 
Vgt - Tensión de disparo de puerta ; VD = 12 V cc ; RL = 60 durante 1 a 16 los dispositivos A y 30 durante 20 a 70 dispositivos de A

Tension de disparo de la puerta ( imagino que respecto de catodo ) 
Por que me dice VD = 12 v .. que es VD? Por que la letra D ¿ si tengo kag catodo anodo y gate , por que la D.

……….s
di/dt — Maximum rate-of-rise of on-state current; IGT = 150 mA with 
 0.1 µs rise time 
este asunto de la derivada si qu eno se que es el concepto 

dv/dt — Critical rate of applied forward voltage 
idem en esta otra …….
I 2t — RMS surge (non-repetitive) on-state current for period of 8.3 ms for fusing 
Aumento RMS ( no repetitiva ) vigente en el Estado para el período de 8,3 ms para la fusión

Ni idea que es esto ..

Igt — dc gate trigger current; VD = 12 V dc; RL = 60 for 1 to 16 A devices and 30 for 20 to 70 A devices
Igt - dc de disparo de puerta actual ; VD = 12 V cc ; RL = 60 durante 1 a 16 los dispositivos A y 30 durante 20 a 70 dispositivos de A

Corriente de gate de disparo  , de nuevo imagino que esta refiriendose a una prueba con VCC= 12vcc y una RL que imagino estara entre Vcc y el anodo  de 60 ohms ¿? 

Puede ser que para dispositivos de  de 1 a 16 amper usa RL  de 60 ohms y para dispositivos de 20 a 70 amper usa RL de  30 ohms??

Pero esa RL  esta en el gate ¿?  O es la carga ??  no puede ser la carga, …no se …

La verdad, me dan tantas dudas todo …..   ……..

……..eenas  

Ñ eire

IGM — Peak gate current 
IH — dc holding current; gate open 
IT — Maximum on-state current 
ITSM — Peak one-cycle forward surge current 
PG(AV) — Average gate power dissipation 
PGM — Peak gate power dissipation 
tgt — Gate controlled turn-on time; gate pulse = 100 mA; minimum width = 15 µs with rise time 
 0.1 µs 
tq — Circuit commutated turn-off time
VDRM and VRRM — Repetitive peak off-state forward and reverse voltage 
